






































专利名称(译) 面内切换模式液晶显示装置，包括在TFT和数据电极上形成的钝化层上的公共电极

公开(公告)号 US6803982 公开(公告)日 2004-10-12
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申请(专利权)人(译) KOMATSU HIROSHI
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[标]发明人 KOMATSU HIROSHI

发明人 KOMATSU, HIROSHI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F1/133 G02F1/1333 G02F1/1337

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/136213

优先权 1019970034196 1997-07-22 KR
1019970036569 1997-07-31 KR

其他公开文献 US20020067455A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种面内切换模式液晶显示装置，包括第一和第二基板，
形成在所述第一基板上以限定多个像素区域的多条栅极和数据总线，在
每个像素区域中对齐的公共总线。第一基板，形成在第一基板的每个像
素区域的薄膜晶体管（TFT），数据电极，形成在TFT的栅极绝缘体上，
并且具有与公共总线重叠的部分，用于形成第一存储电容器，形成在数
据电极和TFT上方的钝化层，公共电极，形成在钝化层上，以便与栅极
线和数据总线重叠，并具有与所述数据电极重叠的部分，用于形成第二
存储电容器，以及液体在第一和第二基板之间形成的晶体层。
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